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Endstick in 3

Bestlickung:

Widerstdnde:

R1-8 51KR05W. 5%
R9-12 10KR,05W. 5%
R13-14 36KQ,05W. 5%
1I;\’IS)—ZG 820R;05W. 5%

Kondensatoren:

C31—-38 250pF 125V 5%
C39-42 250pF 125V 5%
Dioden:

D27 - 30
D27~ 53236 6

Transistoren:
TS51-54 2N395Z (T)
Isolierscheiben

R15-16  43KR 05W. 5%

R17-18  36KS; 05W 5%

Dieses Blatt ist unser Eigentum. Jede v2-v.efdltiguny, ve-wertung oder Mi-‘ailung an dritte Perscnen ist
strafbar und wird qerichtlich verfzigt. (Lrtszerrechtsgesc:z Gecelz gegen den unlauteren Wetitewerb B.G.8.)
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